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Przedmiotem pracy byto wytworzenie i zbadanie wtasciwosci szkiet boranowych zawierajacych
metale przejsciowe (Fe, Mn, V) oraz nanokompozytow powstatych przez termiczng nanokrystalizacje
tych szkiet. Badano wiasciwosci termiczne, strukturalne, elekiryczne i elektrochemiczne, ze
szczegbinym naciskiem na wiasciwosci elektryczne. Badano trzy rodziny skladéw o nominalnych
sktadach: i) LiFe1xMnxBOs (x = 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1); ii) FeBOs, Feo.sBOs; iii) LiIVBOsF.

Szkta otrzymano za pomocq metody melt-quenching. Pokazano w szczegélnosci, ze
nanokrystalizacja prowadzi do otrzymania kompozytdw szkto-ceramika cechujacych sie wyzszymi
warto$ciami przewodno$ci elektrycznej niz odpowiadajace im materiaty krystaliczne, np. dla
nanokompozytu LiFeBOs wartos¢ przewodnosci wyniosta 10-5 Scm-'. W ogdlnodci w szktach
dominowata przewodno$¢ jonowa (poza rodzing ii) nie zawierajacq jondw litu), po nanokrystalizacji
transport tadunku zachodzit juz gtownie poprzez elektrony.

W przypadku rodziny i pokazano, ze zastgpienie manganu zelazem prowadzi do poprawy
wiasciwosci elektrycznych. Zaobserwowano liniowe relacje logarytmu przewodnosci i energii aktywacji
w funkcji nominalnego sktadu dla nanokompozytow.

W przypadku rodziny i) pokazano mozliwo$¢ zeszklenia materiatéw o duzej zawarto$ci zelaza.
Dla rodziny iii) przeprowadzono ponadto doktadne badania kinetyki proceséw w oparciu o metody
termiczne.



